Amplificadores usando
transistores bipolares

PSI3460 — LABORATORIO DE CIRCUITOS ELETRONICOS




Polarizacao do BJT

Ponto de operacao
° Regido de saturacdo e de corte.
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Polarizacao do BIJT

Ponto de operacao
o Limites de corrente, tensao e poténcia.




Polarizacao do BIJT

Ponto de operacao
° Regido ativa e pontos possiveis de operagao.




Polarizacao do BJT

Ponto de operacao
° Transistor desligado




Polarizacao do BJT

Ponto de operacao
o Transistor ligado, mas tende a saturagao.




Polarizacao do BJT

Ponto de operacao
° Transistor ligado mas tende a limite de poténcia




Polarizacao do BJT

Ponto de operacao
° Transistor ligado para “pequenos sinais”




Polarizacao do BJT

Ponto de operacao
° Buscamos uma regiao linear

° i. € linearmente proporcional a v.

° Variagdo de iy provoca variagao linear em v.

o Buscamos circuito estavel.

o Variacdo de temperatura nao altera ponto de operagao

> Variagdo de hg, (B,c) ndo altera ponto de operagao.




Polarizacao do BJT

Circuito de polarizacao por divisor de tensao
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Polarizacao do BJT

Circuito de polarizacao por divisor de tensao

Vg = ;R +0,7 + IR,
Vg =25 Reg +0,7+ 1R,

BB — B+l
+ | — Vgg 0,7
—: B Re+(5E2)
Regra Pratica = 10:1
— 10 Res.

Res =01 +D)R;
Res = 0,01(p +1) R. E possivel, mais estavel mais diminui Ri




Polarizacao do BJT
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Fig.3 DC current gain; typical values.




Polarizacao do BJT

Circuito de polarizacao por divisor de tensao

Res =01 +1D)R;




